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نیمرسانا یِ نانُبلورها از داغ یِ التر̶نها ِ انتقال

آنجا از محدودیت این و است، 31% ͳسیلیسیم یِ ͳتریفتˇ�ال یِ یاخته�ها یِ بازده یِ نظری یِ بیشینه

که میسازند ی داغ یِ زوجها ست نیمرسانا یِ انرژی ِ گاف از بیش یِشان انرژی که یی فتُنها که م�ͳآید

20% ͳفعل یِ ͳتجارت یِ یاخته�ها یِ بازده میدهند. دست از گرما ِ شل به را یِشان ͳاضاف یِ انرژی

یِ ماده Έی به را ͳکوانتم یِ نقطه Έی در تولیدشده ِ داغ یِ الترˇنها اند توانسته آزمایش Έی در است.

یِ نقطه کنند. استفاده الترˇنها این یِ ͳاضاف یِ انرژی از ترتیب این به و کنند منتقل الترˇن یِ پذیرنده

ِ شعاع که است آن PbSe یِ ͳویژه�گ بوده. TiO2 ِ جنس از پذیرنده و ،PbSe ِ جنس از ͳکوانتم

به�کاررفته یِ ͳکوانتم یِ نقطه چند هر نتیجه در است. (46 nm) بزرگ آن به مقید یِ الترˇنها ِ [1] بˇر

ساده را پذیرنده به ِشان انتقال الترˇنها یِ ͳزیده�گΎناجای بوده، (10 nm از کمتر یِ اندازه (به Έکوچ

ͳدستیافتن هم ͳتریفتˇ�ال یِ یاخته�ها یِ برا 66% یِ بازده است ممن عل�ͳالاصول روش این با میند.
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